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EIN ANGEBOT BEKOMMEN

S18261BCC-C-IS 100% Neu Original 5600 pcs auf Lager, Finden Sie S18261BCC-C-IS Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, SI8261BCC-C-IS kaufen

Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage S18261BCC-C-IS: Info@|C-Components.com

Die Spezifikationen von S18261BCC-C-IS

Teilenummer

Serie

Verpackung / Geh&duse

Befestigungsart

Betriebstemperatur

Technologie

Anzahl der Kanéle

S18261BCC-C-IS

Automotive, AEC-Q100

8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)

Surface Mount

-40°C ~125°C

Capacitive Coupling

Spannung - Isolation 3750Vrms
Strom - hoch, niedrig 500mA, 1.2A
Gattungsmodus voriibergehende Immunitat

35kV/us
(min.)
Pulsbreite Verzerrung (Max) 28ns
Strom - DC Vorwarts (If) (Max) 30mA
Bestandsmenge 5600 pcs Stock

Beschreibung

DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC

In S18261BCC-C-IS enthaltene Keywords

Energy Micro (Silicon Labs) SI8261BCC-C-IS S18261BCC-C-IS-Teil
S18261BCC-C-IS Technisch S18261BCC-C-I1S-Bestand
S18261BCC-C-IS Online-Bestellung S18261BCC-C-IS Anfrage
S18261BCC-C-IS pdf S18261BCC-C-IS Datenblatt

Laden Sie das SI8261BCC-C-IS-Datenblatt herunter Energy Micro (Silicon Labs) Hersteller
Energy Micro (Silicon Labs) SI8261BCC-C-IS Silicon Laboratories SI8261BCC-C-IS
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SI8400AB

Beschreibung: SI8400AB Silicon SOP8
Hersteller: Silicon

o %,
Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verflgbar. 9

Zitat: RFQ

SI8261BAC-C-IPR

ibuna: IMAGE NOT
Beschreibung: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR AVAILABLE
8DIPGW

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

g

Auf Lager: Neues Original, 17500 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

Si18261BBD-C-IS
Beschreibung: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR

6SDIP OQ‘
Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 6400 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

SI8405DB

Beschreibung: SI8405DB VISHAY 2X24-MFP
Hersteller: Vishay Precision Group
Auf Lager: Neues Original, 19600 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

SI18401DB-T1-E1

Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP

Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay ‘ﬁ
Auf Lager: Neues Original, 100000 St. Lager

verfligbar.

Zitat: RFQ

SI18388P-IU
Beschreibung: DGTL ISO 2.5KV 8CH 20QSOP

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs) ‘q

Auf Lager: Neues Original, 3400 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

SI8402DB-T1-E3

Beschreibung: SI8402DB-T1-E3 VISHAY MFP
Hersteller: Vishay Precision Group

Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ
S18261BCC-C-IP
Beschreibung: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR -
8DIPGW #ﬂ-

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs) 9

Auf Lager: Neues Original, 66700 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

SI8400AA-B-IS
Beschreibung: DGTL ISOLATOR 1KV 2CH 12C 8SOIC
Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

SI18402DB-T1

Beschreibung: SI8402DB-T1 VISHAY BGA
Hersteller: Vishay Precision Group
Auf Lager: Neues Original, 15000 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

Hersteller / Marke

Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)

Verpackung

Supplier Device-Gehause

detaillierte Beschreibung

Zulassungen

Spannungsversorgung

Strom - Spitzenausgang

Aufstieg / Fallzeit (Typ)

Ausbreitungsverzégerung tpLH / tpHL (Max)

Spannung - Vorwarts (Vi) (Typ)

Andere Namen

Kategorie

Bleifreier Status / RoHS Status

SI8261BCC-C-IS Preis

SI8261BCC-C-IS Inventar

S18261BCC-C-IS-Bild

SI8261BCC-C-IS Datenblatt

Energy Micro (Silicon Labs) S18261BCC-C-IS

Silicon Labs S18261BCC-C-IS

Si18404DB-T1-E1

Beschreibung: MOSFET N-CH 8V 12.2A 2X2 4-MFP
Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay

Auf Lager: Neues Original, 18000 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

SI18402DB-T1-E1.

Beschreibung: SI8402DB-T1-E1. VIS BGA
Hersteller: VIS
Auf Lager: Neues Original, 900 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

SI8400AB-B-ISR

Beschreibung: DGTL ISO 2.5KV 2CH 12C 8SOIC
Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 1400 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

SI8261BAC-C-IS

Beschreibung: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC
Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 600 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

S18250-IM

Beschreibung: IC DIGITAL PWR CONTROLLER
28QFN

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

S18261ACC-C-IS

Beschreibung: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8S0IC
Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)
Auf Lager: Neues Original, 48600 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

SI8261AAC-C-IP

Beschreibung: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR
8DIPGW

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

SI18402DB-T1-E1

Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 5.3A 2X2 4-MFP
Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay

Auf Lager: Neues Original, 75000 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

SI8261BAD-C-IS

Beschreibung: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR
6SDIP

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 1300 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

S18261BBC-C-IS

Beschreibung: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8S0IC
Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)
Auf Lager: Neues Original, 13900 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Energy Micro (Silicon Labs)

3 (168 Hours)

Tube

8-SOIC

4A Gate Driver Capacitive Coupling 3750Vrms 1 Channel 8-SOIC
CQC, CSA, UR, VDE

135V ~30V

4A

5.5ns, 8.5ns
60ns, 50ns

2.8V (Max)
336-2420-5
Isolatoren > Isolatoren-Gate Drivers

Bleifrei / RoHS-konform

S18261BCC-C-IS-Vertriebspartner
SI8261BCC-C-IS Lieferant
SI8261BCC-C-IS Bild
S18261BCC-C-IS pdf-Datenblatt

Energy Micro S18261BCC-C-IS

S18252-IMR

Beschreibung: IC DIGITAL PWR CONTROLLER
‘ﬁ 28QFN

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)
Auf Lager: Neues Original, 2800 St. Lager verflugbar.

Zitat: RFQ

— SI18401DB-T1

f";‘;’:;i'j‘“” Beschreibung: SI8401DB-T1 VISHAY BGA
Hersteller: Vishay Precision Group
Auf Lager: Neues Original, 51000 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

SI8238AD-D-ISR

Beschreibung: DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR
16SOIC

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 2500 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

SI18261BCD-C-IS

Beschreibung: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR
6SDIP

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 11200 St. Lager verfigbar.

Zitat: RFQ

SI8261AAC-C-IS

Beschreibung: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8S0OIC
Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 17200 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

SI8238AD-D-IS

Beschreibung: DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR
16SOIC

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

S18236BB-C-IM

IMAGE NOT ; . C-
AVAILABLE Beschreibung: SI8236BB-C-IM SILICON QFN14
Hersteller: SILICON
Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

SI8400AB-A-IS

Beschreibung: DGTL ISO 2.5KV 2CH 12C 8S0OIC
Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

SI18261ABD-C-IS

Beschreibung: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR
6SDIP

Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs)

Auf Lager: Neues Original, 4700 St. Lager verflugbar.

Zitat: RFQ

SI18401DB-T1-E3

Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP
Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay

A
~
v Auf Lager: Neues Original, 19800 St. Lager verfiigbar.

Zitat: RFQ

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945
Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong

IC Components Ltd ist Distributor von ICs und Kondensatoren Electronic Components @ 2018
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